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(57) Abstract: In a method for the production of a solar cell (11), a flat aluminum layer is applied to the rear (22) of a solar cell
substrate (13). The aluminum is alloyed into the silicon substrate by the effect of the temperature and forms an aluminum BSF (24).
The remaining aluminum that has not been alloyed into the silicon is subsequently removed. The aluminum BSF (24) is transparent

to light.

o (57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Herstellen einer Solarzelle (11) wird auf die Riickseite (22) eines Solarzel-
len-Substrats (13) eine flachige Aluminium-Schicht aufgebracht. Das Aluminium wird unter Temperatureinwirkung in das Sili-
zium-Substrat einlegiert und bildet ein Aluminium-BSF (24). AnschlieBend wird das tibrige bzw. nicht in das Silizium einlegierte
Aluminium entfernt. Das Aluminium-BSF (24) ist fiir Licht transparent.
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